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Przedmiotem wynalazku jest spos6b wytwarza-
nia warstw $§wiattoczulych, nadajgcych sie szcze-
gdélnie do wyrobu plyt elektrofotograficznych,
droga nanoszenia cieklej mieszaniny zawierajacej
zwigzki selenu.

Jako substancje $wiatloczule w technice elek-
trofotograficznej stosuje sie wysokooporowe foto-
przewodniki, Ze znanych fotoprzewodnikow prak-
tyczne zastosowanie w elektrofotografii znalazly:
selen oraz mieszaniny i zwigzki selenu z innymi
pierwiastkami, a takze tlenek cynku.

Jeden ze znanych sposobow wytwarzania warstw
elektrofotograficznych polega na  zmieszaniu
sproszkowanej substancji §wiatloczulej ze spoiwem
organicznym i odpowiednimi rozpuszczalnikami
i naniesieniu takiej mieszan‘iny w stanie cieklym
na podloze. Po odparowaniu rozpuszczalnikéw po-
wstaje warstwa S$wiatloczula, ktoéra dzieki obec-
nos$ci spoiwa ma odpowiednig wytrzymato$¢é me-
chaniczng i dobrze przylega do podloza. Sama
operacja nanoszenia warstwy na podloze, na przy-
kiad przez wylanie lub natryskanie, jest prosta
i nie wymaga kosztownej aparatury.

Jako spoiwo organiczne mogg byé stosowane
réine substancje, na przykilad zywice syntetycz-

ne, o odpowiednich wta$ciwo$ciach mechanicz-
nych i dostatecznie duzej opornosci elektrycz-
nej. Znanych jest wiele substancji spelniajgcych

te warunki.

Wtiasnos$ci uzytkowe warstw elektrofotograficz-
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nych wytwarzanych tym sposobem zalezg glow-
nie od rodzaju uzytej substancji $wiattoczutej.
NajczeSciej w warstwach, wytwarzanych przez
naniesienie cieklej mieszaniny substancji §wiatto-
czulej, spoiwa organicznego i rozpuszczalnikow,
jako substancje $wiatloczulg stosuje sie- tlenek
cynku. Znany jest takze spos6b wytwarzania
warstw $Swiattoczulych przez naniesienie™ cieklej
mieszaniny zawierajgcej czysty selen (opis paten-
towy NRF nr 872427).

Znane sy warstwy Swiattoczule zawierajace jako
substancje S$wiatloczuly zwigzki i mieszaniny se-
lenu z innymi pierwiastkami. Jednak tych sub-
stancji dotychczas nie nanoszono na podloze w
postaci cieklej mieszaniny ze spoiwem i rozpusz-
czalnikami. Wedlug znanego sposobu wytwarza-
nia warstw $§wiattoczulych zawierajgcych: selen
i arsen lub selen, arsen i jod, substancje te na-
nosi sie na podloze bez spoiwa, metodg naparo-
wywania w proézni (opis patentowy NRF nr
1250737).

Znane warstwy $wiattoczule, wytwarzane przez
nanoszenie cieklej mieszaniny substancji $Swiatto-
czulej ze spoiwem i rozpuszczalnikami, nie sga od-
powiednie do wyrobu plyt elektrofotograficznych
ze wzgledu na ich malg §wiatloczulo$é oraz znacz-
czne pogarszanie sie ich wilasnoSci uzytkowych
przy wielokrotnym powtarzaniu procesu elektro-
fotograficznego. Dlatego warstwy z tlenku cynku
stosuje sie tylko do wyrobu papieréw elektrofo-
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tograficznych, przeznaczonych do jednorazowego
uzycia. Z tych wzgledéw nie zostaly zastosowane
w praktyce warstwy wytwarzane z cieklej mie-
szaniny zawierajgcej czysty selen (opis patentowy
NRF nr 872427). :

Duzg czulo$¢ i dobre wiasno$ci uzytkowe miatly
dotychczas tylko piyty elektrofotograficzne wy-
twarzane przez naparowywanie w.proéini czystego
selenu albo mieszanin i zwigzkéw selenu z inny-
mi pierwiastkami, Zasadniczg wadg tego sposobu
jest duzy koszt wytwarzania plyf elektrofoto-
graficznych wynikajacy z konieczno$ci stosowania
drogiej i malo wydajnej aparatury do naparo-
wywania w proézni. .

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wy-
twarzania warstw S§wiatloczulych, a zwlaszcza elek-
trofotograficznych, ktéry zapewnialby otrzymanie
warstwy o wlasno$ciach uzytkowych nie gorszych
od powszechnie stosowanych obecnie warstw na-
parowywanych w prézni, a nie wymagalby -po-
stugiwania sie technikg prézniows.

Cel ten zostal osiggniety przez opracowanie spo-
sobu wytwarzania warstw §wiattoczulych, a zwlasz-
cza elektrofotograficznych, przez nanoszenie cie-
klej mieszaniny substancji $wiattoczulej, spoiwa
organicznego i rozpuszczalnikéw wediug wynalazku,
ktéry polega na tym, ze jako substancje Swiatto-
czulg stosuje sie bezpostaciowy trdjselenek arse-
nu, korzystnie o S$rednicy ziarna mniejszej niz
1 pm. Troéjselenek arsenu miesza sie ze spoiwem
organicznym w stosunku od 0,05 g do 2 g, korzyst-
nie od 0,2 g do 1 g, spoiwa organicznego na 1 g
tréjselenku arsenu i dodaje sie rozpuszczalnik or-
ganiczny lub mieszanine rozpuszczalnikéw. Cieklg
mieszanine tréjselenku arsenu, spoiwa i rozpusz-
czalnikéw nanosi sie na podloze metalowe w ilo$-
ci zapewniajgcej utworzenie warstwy, w ktorej
na 1 cm? powierzchni podtoza przypada od 0,02 mg
do 20 mg, korzystnie od 1 mg do 3 mg trojselenku
arsenu. Przez odparowanie rozpuszczalnikéw otrzy-
muje sie trwalg warstwe §wiattoczula, przy ¢Zym
w przypadku uzycia spoiwa organicznego, jak zy-
wice: mocznikowo-formaldehydowa, epoksydowo-
-melaminowa, silikonowa oraz polichlorek winylu,
polioctan winylu i polistyren, warstwe wygrzewa
sie w temperaturze od 80° do 180°.

Wiasno$ci tak otrzymanych warstw $§wiatloczu-
lych zalezg od rodzaju uzytego do ich wytworze-
nia spoiwa organicznego oraz od stosunku, w kt6-
rym zostalo ono zmieszane z tréjselenkiem arse-
nu. Dobierajac odpowiednio te warunki otrzymu-
je sie warstwy Swiattoczule o wlasno$ciach dosto-
sowanych do rodzaju urzadzenia, w ktérym ma-
ja byé stosowane, oraz do warunkéw ich uzytko-
wania. W szczegblnoSci mozna otrzymywaé war-
stwy o ro6znej §wiatloczulo$ci oraz warstwy tadu-
jace sie do réznej wartosci potencjaléw.

‘Warstwy S$wiatloczute wytwarzane wedlug wy-
nalazku odznaczajg sie duzg §wiattoczuloscig i ko-
rzystnym rozkiadem widmowym $§wiatloczuloSci.
Maja one doskonale gladksa powierzchnie i dobra
odporno$¢é mechaniczng. Spelniajg zatem dobrze
wszelkie wymagania, jakie stawia sie warstwom
Swiatloczulym stosowanym do wyrobu plyt elek-
trofotograficznych. Przedstawiony spos6b znacz-
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nie upraszcza technike wytwarzania ptyt elektro-
fotograficznych i pozwala na osiggniecie znacz-
nych korzy$ci ekonomicznych w poréwnaniu ze -
stosowanym dotychczas sposobemr pokrywania plyt
bezpostaciowym selenem przez naparowywanie w
prézni. Spos6b ten stosuje sie do wytwarzania
warstw $§wiattoczulych na podiozu o dowolnych
wymiarach i ksztalcie. Podloze takie moze mieé nie
tylko powierzchnie plaskg jak plyta, lecz takze
powierzchnie wypuklg lub wklestg jak czasza, wa-
lec i inne.

Szczegbly procesu wytwarzania warstw $wiatto-
czulych wedlug wynalazku wyjaéniajg nastepu-
jace przyktady.

Przyktad 1, 100 g bezpostaciowego trojse-
lenku arsenu, rozdrobnionego na ziarno o $red-
nicy nie wiekszej niz 1 mikrometr, miesza sie
z zywica mocznikowo-formaldehydowa, wzietg w
iloSci 42 g w przeliczeniu na substancje stala,
i dodaje sie 400 ml cykloheksanonu i 100 ml cy-
kloheksanolu. Mieszanine homogenizuje sie przez
roztarcie w obrotowym mtlynie kulowym w ciggu
60 godzin i wylewa sie ja na podloze metalowe
w takiej iloSci, aby na 1 cm? powierzchni podloza
przypadaly 3 mg tr6jselenku arsenu. Po odparo-
waniu rozpuszczalnik6w w temperaturze otoczenia
warstwe wygrzewa sie w 140°C w ciggu 0,5 godz.
otrzymujgc gotowa warstwe Swiattoczuls.

Przykltad 2. 100 g bezpostaciowego trdjse-
lenku arsenu, jak w przykladzie 1, miesza sie
z zywica epoksydowo-melaminows, wzietg w ilos-
ci 50 g w przeliczeniu na substancje stalg, i do-
daje sie 50 ml octanu amylu, 350 ml cykloheksa- -
nonu i 100 ml cykloheksanolu- Mieszanine homo-
genizuje sie przez 3-krotne przepuszczenie przez
tarczowy mlyn koloidalny i wylewa sie ja na pod-
loze metalowe w takiej ilo§ci, aby na 1 cm? po-
wierzchni podloza przypadaly 2 mg tr6jselenku
arsenu. Po odparowywaniu rozpuszczalnikéw w
temperaturze otoczenia warstwe wygrzewa sie w
180°C, w ciagu 1 godz. otrzymujac gotowg war-
stwe $wiatloczulg.

Przyktad 3. 100 g bezpostaciowego tréjse-
lenku arsenu, jak w przykladzie 1, miesza sie
z zywica silikonows, wzietg w iloSci 48 g w prze-
liczeniu na substancje stalg, i dodaje sie 50 ml
benzenu, 350 ml cykloheksanonu i 100 ml cyklo-
heksanolu. Mieszaning homogenizuje sie przez roz-
tarcie w obrotowym mlynie kulowym w ciagu
80 godz. i wylewa sie ja na podloze metalowe,
w takiej iloSci, aby na 1 cm? powierzchni podtoza
przypadaly 2 mg. tr6jselenku arsenu. Po odparo-
waniu rozpuszczalnikébw w temperaturze otoczenia
warstwe wygrzewa sie w 180°C, w ciggu 1 godz.
otrzymujac gotowg warstwe S§wiattoczuls.

Przyktad 4. 100 g bezpostaciowego trbéjse-
lenku arsenu, jak w przykladzie 1, miesza sie
z 52 g polichlorku winylu rozpuszczonego w 450 ml
cykloheksanonu i dodaje sie 70 ml cykloheksa-
nolu. Mieszaninge homogenizuje sie przez roztar-
cie w obrotowym mtynie kulowym w ciggu 60 godz.
i wylewa sie jg na podloze metalowe, w takiej
iloSci, aby na 1 cm? powierzchni podloza przy-
padalo 2,5 mg tréjselenku arsenu. Po odparowa--
niu rozpuszczalnikbw w temperaturze otoczenia:
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warstwe wygrzewa sie w 120°C, w ciggu 1 godz.
otrzymujgc gotowg warstwe §wiatloczuis.

Przyktad 5. 100 g bezpostaciowego trdjse-
lenku arsenu, jak w przykladzie 1, miesza sie
z 40 g polistyrenu rozpuszczonego w 100 ml to-
luenu i dodaje sie 400 ml cykloheksanonu i 50 ml
cykloheksanolu. Mieszanine homogenizuje sie przez
5-krotne przepuszczenie przez tarczowy mliyn ko-
loidalny i wylewa sie ja na podioze metalowe,
w takiej iloSci, aby na 1 cm? powierzchni podloza
przypadaly 2 mg trojselenku arsenu. Po odparo-
waniu rozpuszczalnikOw w temperaturze otoczenia
warstwe wygrzewa sie w 80°C, w ciggu 0,5 godz.
otrzymujgc gotowsg warstwe Swiatloczuls.

Przyklad 6. 100 g bezpostaciowego trdjse-
lenku arsenu, jak w przykiadzie 1, miesza sie
z 36 g polioctanu winylu rozpuszezonego w 200 ml
octanu amylu i dodaje sie 350 ml cykloheksanonu
i 250 ml acetonu. Mieszaning homogenizuje sig
przez roztarcie w obrotowym mlynie kulowym w
ciggu 80 godz. i natryskuje sie ja na podloze me-
talowe, w takiej iloSci, aby na 1 cm? powierzchni
podloza przypadaly 2 mg trdjselenku arsenu. Po
odparowaniu rozpuszczalnikéw w temperaturze oto-
czenia warstwe wygrzewa sie w 80°C, w ciggu
0,5 godz. otrzymujgc gotowa warstwe Swiattoczu-
13.

Przyktad 7. 100 g bezpostaciowego tro6jse-
lenku arsenu, jak w przykladzie 1, miesza sie
z lakierem nitrocelulozowym, wzietym w iloSci
42 g w przeliczeniu na substancje statg, i dodaje
sie 100 ml octanu butylu, 300 ml cykloheksanonu
i 100 m! cykloheksanolu. Mieszanine homogenizu-
je sie przez roztarcie w obrotowym miynie ku-
lowym w ciagu 60 godz. i wylewa sie jg na pod-
loze metalowe, w takiej iloSci, aby na 1 em? po-
wierzchni podtoza przypadalo 2,5 mg tréjselenku
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arsenu, Po odprowadzeniu rozpuszczalnikéw w
temperaturze otoczenia otrzymuje sie gotowg war- .
stwe Swiattoczuis.

Przyktad 8. 100 g bezpostaciowego trojselen-
ku arsenu, jak w przykladzie 1, miesza sie z 40 g
kalafonii rozpuszczonej w 500 ml cykloheksanonu.
Mieszanine homogenizuje sie przezroztarcie w obro-
towym miynie kulowym w ciggu 60 godz. i wyle-
wa sie jg na podioze metalowe w takiej ilosci, aby
na 1 cm? powierzchni podloza przypadaly 2 mg
tréjselenku arsenu. Po odparowaniu rozpuszczal-
nika w temperaturze otoczenia otrzymuje sie goto-
wa warstwe $Swiatloczuls.

Zastrzezenia patentowe

1. Spos6éb wytwarzania warstw $§wiatloczutych,
zwlaszcza elektrofotograficznych przez nanosze-
szenie cieklej mieszaniny substancji $§wiatloczutej,
spoiwa organicznego i rozpuszczalnikéw, znamien-
ny tym, Ze jako substancje $wiatloczula stosuje
sie bezpostaciowy tr6jselenek arsenu-

2. Spos6b wedlug zastrzez. 1, znamieliny tym,
ze $rednica ziarna tréjselenku arsenu jest korzyst-
nie mniejsza niz 1 pm.

3. Sposéb wedlug zastrzez. 1 i 2, znamienny tym,
ze stosunek wagowy spoiwa organicznego do tréj-
selenku arsenu w mieszaninie wynosi od 0,05 do
2, korzystnie od 0,2 do 1.

4, Spos6b wedlug zastrzez. 1—3, znamienny tym,
ze na 1 cm? powierzchni podloza nanosi sie od
0,02 mg do 20 mg, korzystnie od 1 mg do 3 mg
trojselenku arsenu.

5. Spos6b wedlug zastrzez. 1—4, znamienny tym,
ze warstwe Swiatloczula wygrzewa si¢ w tempe-
raturze od 80°C do 180°C, zaléznie od rodzaju uzy-
tego spoiwa organicznego.
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